
Cílem této diplomové práce bylo studium vlivu substituentů na voltametrické chování nově
syntetizovaných N-benzylsalicylthioamidů a příprava a identifikace produktů jejich elektrochemické
oxidace. Voltametrické charakteristiky byly studovány metodou DC voltametrie s rotující diskovou
elektrodou v nevodném prostředí. QSER analýzou byl kvantifikován vliv substituentů na anodický
půlvlnový potenciál a získány statisticky platné korelační rovnice. Byl prostudován i vliv reakčního
prostředí na průběh elektrochemické oxidace. Produkty elektrochemické oxidace dvou vybraných N
benzylsalicylthioamidů byly připraveny metodou preparativní elektrolýzy. V obou případech byl
identifikován jediný produkt obdobného složení. Bylo navrženo obecné schéma elektrooxidace
studovaných N-benzylsalicylthioamidů: elektrochemická oxidace je zahájena odebráním elektronů z
atomu síty, po němž následuje přesun náboje na atom dusíku; po následném odštěpení sirovodíku se
mezi dvěma molekulami příslušného N-benzylsalicylthioamidu uzavře nový kruh.


